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Eu2+ то при температурах порядка 250 K пики наблюдаются при частотах 
0.5, 1.2 и 0.6 кГц соответственно. Также частота переориентации диполей 
закономерно уменьшалась с увеличением радиуса примесного иона, по-
скольку с увеличением размера иона вращение анионной вакансии вокруг 
иона затрудняется. На основе полученных измерений температурных пи-
ков можно вычислить энергию переориентации диполя, для всех иссле-
дуемых образцов это значение 0.50 (+/-0.05) eV.  
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Импульсная лазерная абляция (PLA) широко используется в обработке 
материалов, получении тонких пленок, масс-спектрометрии. Одно из пер-
спективных применений данного метода – синтез наноразмерных струк-
тур в жидкости. Первые целенаправленные эксперименты по получению 
наноколлоидов при помощи PLA были выполнены в 1993 г [1]. Используя 
PLA в жидкости, с одной стороны, можно получать «чистые» дисперсии 
наночастиц без использования химических прекурсоров. С другой сторо-
ны, варьируя материалом мишени, природой растворителя и вводя раз-
личные прекурсоры, можно целенаправленно управлять составом, струк-
турой и морфологией синтезируемых наночастиц [2]. Основным сдержи-
вающим фактором использования PLA для синтеза наночастиц является 
низкая производительность метода. 
В данной работе исследованы особенности синтеза нанодисперсий мето-
дом наносекундной PLA в жидкости. Изучены факторы, влияющие на 
продуктивность метода. Основываясь на экспериментальных результатах, 
учитывая теплофизические, химические свойства мишени и растворителя, 
а так же оптические характеристики дисперсий, предложены пути повы-
шения производительности процесса для конкретных материалов. 
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Проведена характеризация получаемых нанодисперсий и нанокристалли-
ческих порошковх, приведены примеры целенаправленного получения 
оксидных наночастиц с заданной структурой и их применения в биомеди-
цине и катализе. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (Госу-
дарственное Задание № 2014/223, код проекта 1347). 
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Эволюция вычислительных технологий привела к симбиозу фотоники и 
электроники: передаваемая информация генерируется, обрабатывается и 
сохраняется устройствами, в которых существенную роль играют как фо-
тоны, так и электроны. Главная причина, препятствующая применению 
кремния в качестве материала для фотонных устройств, заключается в 
том, что кремний не обладает линейным электрооптическим эффектом 
Поккельса. Одним из способов преодоления этого препятствия является 
нанесение диэлектрических пленок  с высокими механическими напряже-
ниями для формирования «напряженного кремния» (Strained Silicon) [1]. 
В основе технологии лежат фундаментальные исследования, показавшие, 
что под действием анизотропной деформации в кремнии проявляются 
свойства нелинейно оптического материала, как следствие изменения 
энергетического спектра валентной зоны и зоны проводимости. Среди 
разных технологических приемов введения напряжений наиболее про-
стым считается осаждение напряженных пленок нитрида кремния.  

Волноводные структуры (поперечное сече-
ние изображено на рис.) создавались на пла-
стинах КНИ (кремний на изоляторе SiO2) по 
технологии КМОП. Пленки SiNx:H осаждали 
в плазме ВЧ-разряда в условиях получения 
механических напряжений до 700 МПа.  
Кремниевые волноводы со слоями напря-


